






























专利名称(译) 金属配合物作为p-掺杂剂用于有机半导体基质材料、有机半导体材料和有机发光二极管的用途

公开(公告)号 CN101785127A 公开(公告)日 2010-07-21

申请号 CN200880103120.7 申请日 2008-06-18

[标]申请(专利权)人(译) 奥斯兰姆奥普托半导体有限责任公司

申请(专利权)人(译) 奥斯兰姆奥普托半导体有限责任公司

当前申请(专利权)人(译) 奥斯兰姆奥普托半导体有限责任公司

[标]发明人 G斯米德
R克劳塞

发明人 G·斯米德
R·克劳塞

IPC分类号 H01L51/00

CPC分类号 H01L51/002 H01L51/0084 H01L51/5052

代理人(译) 周铁
李连涛

优先权 102007028238 2007-06-20 DE

其他公开文献 CN101785127B

外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

本发明涉及金属配合物作为p-掺杂剂用于有机半导体基质材料，有机半
导体材料和有机发光二极管的用途。本发明由此公开了金属配合物的用
途，所述金属配合物作为路易斯酸在有机基质材料中起到p-掺杂剂的作
用。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/14f81adf-80a0-4cde-8820-a95032f29ae7
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/039720107/publication/CN101785127A?q=CN101785127A
http://epub.sipo.gov.cn/tdcdesc.action?strWhere=CN101785127A

